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energie photovoltaique est aujourd’hui en plein essor. La part issue des panneaux solaires
dans la production d'électricité est de plus en plus importante et connaitre le fonctionnement
physique et les moyens de production d'une cellule solaire en silicium devient inévitable
dans ce domaine.

Ce livre présente le mécanisme électronique régissant |'absorption d'un rayon lumineux par
le silicium et la propagation du courant créé, en introduisant entiérement la théorie de la
jonction p-n. L'auteur décrit dans une deuxiéme partie les transformations successives d'une
plaquette en silicium en cellule solaire. Enfin, dans une troisieme partie, les améliorations
pour augmenter le rendement des cellules sont exposées et permettent de mieux comprendre
comment la filiere photovoltaique se transforme.

Destiné a des étudiants, ingénieurs et chercheurs, ce livre permet d'avoir une vue tres
complete sur les cellules solaires en silicium.

Apreés avoir acquis une double formation de mathématicien et de physicien en Allemagne
et en Autriche, Nicolas Richet a obtenu un doctorat en physigue a I'Université de Rennes |.
Cet ouvrage est le fruit et I'extension de I'expérience qu'il a acquise en travaillant dans
I'industrie photovoltaique.

' Horizon Education

A
82759818073

 CELLULES PHOTOVO
| BLTEC

27407/1L7

0001

978-2-7598-1827-3 La collection QuinteSciences s'adresse a un

public specialisé. Elle propose des ouvrages de
reference, écrits par des experts reconnus dans

|| ||||IH|W|||H|| H sciences leur domaine et aborde, de maniére approfondie,
un sujet scientifique. QuinteSciences contribue
49 € e : '

82759"'818273 ww.edpsciences.org amnsi a la diffusion des savoirs fondamentaux




	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)

